SU 177 L]

Silizium-npn-Leistungsschalttransistor fiir allgemeine -
Anwendung

Bauform 5 TO3

Warmewiderstand Reumje < 2,0 K/W

Grenzwerte (gjiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Uceo (le = 0) 800 V
Uceo (Is = 0) 400V
Ic | 4,0 A
Icm i 6,0 A
Piot (Uc < 50°C) 50 W
9 ~40...4150°C
da —40...-100°C

Elektrische Kennwerte bei #; 25°C - 5K

Icex (Uce =800V, Uge ==2YV) < 1.0 mA
UCEsat (lc =25A,Is=05A) <15V
UBEsat (lc =25A,18=05A) =16V
Uereso (Ie == 10 mA) = 6,0V

t (lc =25A,1s8=05A -lg=10A) < 10upus



